
Stammdaten

Fondsname Vanguard FTSE
Developed World
UCITS ETF  

ISIN IE00BK5BQV03 

Fondsgesellschaft Vanguard Group
(Ireland) Limited 

Fondswährung USD 

Auflagedatum 30. September
2019 

laufende Kosten
nach KID

0,12 % 

Anlageziel
 
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, in-
dem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE
Developed Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von
großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds ver-
sucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentati-
ve Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig
investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnli-
chen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorüberge-
hend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.

Wertentwicklung (02.07.2026)
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Risikoklasse

1 2 3 4 5 6 7
 

Vermögensaufteilung

n Aktien 96,36 %
n Weitere Anteile 2,25 %
n Immobilien 1,39 %

Kennzahlen

  1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,11 % 12,51 %
Sharpe Ratio 1,86 % 1,33 %

Performance

  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fonds 23,24 % 72,69 % 72,81 %
Fonds p.a. 23,24 % 19,95 % 11,55 %

Top-Positionen
Nvidia Corp. 5,11 %

Apple Inc. 4,65 %

Alphabet, Inc. - Class C 4,13 %

Microsoft Corp. 3,45 %

Amazon.com Inc. 2,69 %

Regionen
USA 65,35 %

Japan 6,34 %

Vereinigtes Königreich 3,25 %

Kanada 3,20 %

Korea, Republik (Südkorea) 3,14 %

Sektorengewichtung
Technologie 34,59 %

Finanzwesen 13,13 %

Industrie 12,51 %

Nicht-Basiskonsumgüter 11,55 %

Gesundheitspflege 7,75 %

Rechtliche Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsun-
terlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halb-
jahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

Vanguard FTSE Developed World UCITS
ETF USD Cap
Stand: 02.07.2026
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